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Vorwort der Herausgeber

Leuchtstoffkonverter wandeln blaues oder ultraviolettes Anregungslicht per Lumineszenz
je nach Leuchtstoff in rotes oder gelbes Licht um, so dass zusammen mit dem Anteil des
Anregungslichts beim Betrachter der Farbeindruck weil entsteht. Beim Stand der Technik
werden die typischerweise keramischen Leuchtstoffe mittels eines Harzes verklebt und auf
eine blaue Leuchtdiode aufgebracht, so dass eine weilse Leuchtdiode entsteht. Harzbasierte
Losungen sind allerdings noch nicht langzeitstabil, da sich das Harz mit der Zeit verandert,
insbesondere verliert es bei erhohten Betriebstemperaturen allmahlich seine Lichtdurchlas-

sigkeit. Zudem sind Harze keine guten Warmeleiter.

Hier setzt die vorliegende Arbeit an. Es wird versucht den rot- und den gelbleuchtenden
Leuchtstoff als Komposit darzustellen, ohne dass ein Harz verwendet werden muss. Dies ist
aus zwei Griinden besonders schwierig. Erstens reagieren die Leuchtstoffe sehr empfindlich
auf Verunreinigungen oder Interdiffusionen, wie sie beim gemeinsamen Sintern entstehen
und zweitens handelt es sich beim Gelbleuchtstoff Y3AlsO15:Ce3* (kurz YAG:Ce) um einen
oxidischen und beim Rotleuchtstoff CaAlSiN3s:Eu um einen nitridischen Werkstoff, was ein
gemeinsames Sintern an sich schon sehr kompliziert macht. Nicht nur unterschiedliche
Sintertemperaturen und Sinteratmospharen, sondern auch Wechselwirkungen beim Sin-
tern und stark unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten erschweren die Darstellung eines

vollkeramischen Leuchtstoffkomposits.

Letztendlich konnte das Problem durch das Einfiigen einer Diffusionssperrschicht, die die
Wechselwirkungen zwischen dem oxidischen Leuchtstoff YAG:Ce und dem nitridischen Rot-

leuchtstoff CaAlSiNsz:Eu wenigstens teilweise verhindern kann, gelost werden.

Bayreuth im Dezember 2014
Prof. Dr.-Ing. Ralf Moos, Prof. Dr.-Ing. Gerhard Fischerauer
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